1. Junginio, kurio formulė (IA): 
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p-toluensulfonrūgšties druska arba minėtos p-toluensulfonrūgšties druskos hidratas.
2. Junginio, kurio formulė (IA): 
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p-toluensulfonrūgšties druskos kristalinė medžiaga arba minėtos p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato kristalinė medžiaga.
3. p-toluensulfonrūgšties druskos kristalinė medžiaga pagal 2 punktą, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 7,8°±0,2°, 10,6°±0,2°, 15,6° ±0,2°, 17,8° ±0,2° ir 21,5° ±0,2°.
4. p-toluensulfonrūgšties druskos kristalinė medžiaga pagal 2 punktą, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 7,8°±0,2°, 10,6°±0,2°, 15,6°±0,2°, 17,8°±0,2°, 18,6°±0,2°, 20,4°±0,2°, 21,5°±0,2°, 21,9°±0,2°, 23,6°±0,2° ir 25,5°±0,2°.
5. p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato kristalinė medžiaga pagal 2 punktą I forma, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 12,9°±0,2°, 17,6°±0,2°, 22,4°±0,2°, 25,4°±0,2° ir 28,7°±0,2°.
6. p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato kristalinės medžiagos pagal 2 punktą I forma, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 6,6°±0,2°, 8,9°±0,2°, 11,4°±0,2°, 12,9°±0,2°, 14,0°±0,2°, 15,0°±0,2°, 17,6°±0,2°, 18,2°±0,2°, 22,4°±0,2°, 25,4°±0,2° ir 28,7°±0,2°.
7. p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato kristalinės medžiagos pagal 2 punktą II forma, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 8,8°±0,2°, 17,5°±0,2°, 21,9°±0,2°, 23,7°±0,2° ir 26,1°±0,2°.
8. p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato kristalinės medžiagos pagal 2 punktą II forma, kur kristalinės medžiagos Rentgeno spindulių miltelių difrakcijos spektras pasižymi smailėmis esant tokiems difrakcijos kampams (2θ): 7,1°±0,2°, 8.8°±0,2°, 17,5°±0,2°, 19,2°±0,2°, 19,7°±0,2°, 21,2°±0,2°, 21,9°±0,2°, 23,7°±0,2°, 24,5°±0,2° ir 26,1°±0,2°.
9. Farmacinė kompozicija, apimanti kristalinę medžiagą pagal bet kurį vieną iš 2-8 punktų.
10. Kristalinė medžiaga pagal bet kurį vieną iš 2-8 punktų, skirta naudoti pykinimo, vėmimo ir/arba vidurių užkietėjimo gydymui ir/arba profilaktikai.
11. Kristalinė medžiaga pagal bet kurį vieną iš 2-8 punktų, skirta naudoti junginio, pasižyminčio opioidų receptoriaus agonistiniu aktyvumu, sukeltiems šalutiniams poveikiams pašalinti ir/arba užkirsti jiems kelią.
12. Junginio, kurio formulė (IA): 
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kristalinės p-toluensulfonrūgšties druskos arba kristalinio minėtos p-toluensulfonrūgšties druskos hidrato pagal bet kurį vieną iš 2-8 punktų gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose: 
prideda p-toluensulfonrūgšties prie junginio formulės (IA), ir
vykdo p-toluensulfonrūgšties druskos arba jos hidrato kristalinimą tirpiklyje pagal poreikį.
13. Kristalinės medžiagos pagal 2 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad junginį, kurio formulė (IID): 
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kur R1 yra vandenilis arba hidroksilą apsauganti grupė, veikia baze, pridedant p-toluensulfonrūgšties po R1 apsaugančios grupės pašalinimo, pagal poreikį, ir vykdo p-toluensulfonrūgšties druskos arba jos hidrato kristalinimą tirpiklyje pagal poreikį.
14. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad baze veikia junginį, kurio formulė (IIE):
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kur R1a yra vandenilis arba yra baze pašalinama hidroksi grupę apsauganti grupė,
prideda p-toluensulfonrūgšties, ir 
vykdo p-toluensulfonrūgšties druskos arba jos hidrato kristalinimą tirpiklyje pagal poreikį.
